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요약

    
본 발명은 프린지 필드 스위칭 액정표시장치에 관한 것으로, 상부기판과 하부기판; 상기 하부기판상에 종방향으로 배치
되는 데이터 라인; 상기 데이터 라인에 실질적으로 수직하게 배치되어 단위화소를 한정하는 게이트 라인; 상기 게이트 
라인과 일정간격으로 이격되어 횡방향으로 배치되는 공통라인; 상기 게이트 라인과 일정 각도를 이루며 단위화소를 상
하 양분하도록 상하 대칭되는 사선방향으로 배치된 다수개의 가지부를 구비하며, 상기 하부기판의 최상층에 배치되는 
상대전극; 및 상기 상대전극의 다수개의 가지 사이에 평행하게 배치되어 단위화소를 상하 양분하도록 상하 대칭되는 사
선방향으로 배치된 다수개의 가지부를 구비하며, 상기 상대전극과 동일층상에 배치되는 화소전극을 포함하여 구성되며, 
화소전극과 상대전극을 슬릿으로 동일층상에 배치시켜 잔상특성에 유리한 것이며, 공통전극과 화소전극간 중첩되는 영
역에 의하여 충분한 스토리지 커패시턴스를 확보하여 고화질을 구현할 수 있는 것이다.
    

대표도
도 4

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술의 일실시예에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치의 평면도.

도 2는 종래 기술의 다른 실시예에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치의 단면도.

도 3은 종래 기술의 또다른 실시예에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치의 평면도.

도 4는 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치의 평면도.

도 5a, 5b 및 5c는 본 발명에 따른 러빙과 전계 방향을 도시한 단면도.

도 6은 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치의 전극구조를 도시한 단면도.

도 7 및 8은 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치를 시뮬레이션한 도면.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

101;하부기판103;게이트 라인

107;공통라인107a;공통라인의 종부

107b;공통라인의 횡부109;데이터 라인

111;박막트랜지스터113;화소전극

113a;화소전극의 몸체부113b;화소전극의 가지부

115a;상대전극의 몸체부115b;상대전극의 가지부

117;비아홀119;콘택홀

121;절연막123;액정층

123a;액정분자201;러빙방향

203;전계방향

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 프린지 필드 스위칭 액정표시장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 상대전극과 화소전극을 모두 투명전도체
를 사용하여 동일층상에 슬릿형상으로 배치하여 잔상특성을 개선하고, 불투명메탈과 화소전극이 중첩되어 충분한 스토
리지 커패시턴스 영역을 확보하여 고화질을 제공하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는 인플레인 스위칭 액정표시장치의 낮은 개구율 및 투과율을 개선시키기 
위하여 제안된 것으로, 상대전극과 화소전극을 투명 전도체로 형성하면서, 상대전극과 화소전극과의 간격을 상,하기판 
사이의 간격보다 좁게 형성하여, 상대전극과 화소전극간에 프린지 필드(fringe filed)가 형성되도록 하는 것이다.
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이러한 종래 기술의 일실시예에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는, 도 1에 도시된 바와 같이, 하부기판(1)상에 
게이트 라인(3)과 공통라인(7)이, 예를 들어, 횡방향으로 배열되어 있고, 양 라인(3)(7)과 실질적으로 수직하게 데이
터 라인(9)이 배열되어 있고, 상기 게이트 라인(3)과 데이터 라인(9)의 교차부에는 스위칭 소자인 박막트랜지스터(1
1)가 배치되어 있다. 한편, 상기 라인들(3)(7)(9)로 둘러쌓인 공간에는 상기 박막트랜지스터(11)와 비아홀(19)을 통
해 연결된 화소전극(13)과 콘택홀(17)에 의해 상기 공통전극(7)과 연결되고 이와 일부 중첩되는 상대전극(15)이 형
성되어 있다.
    

여기서, 상기 화소전극(13)과 상대전극(15)은 ITO(INDIUM TIN OXIDE)와 같은 투명전도체를 사용하여 다수개의 
가지로 구성되고, 또한 양 전극(13)(15)의 다수개의 가지들의 간격을 종래 인플레인 스위칭 액정표시장치의 그것에 
비해 더욱 조밀하게 배치되어 있다. 따라서, 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는 양 전극(13)(15)간 전계형성시 상기 
전극들(13)(15) 상부위의 액정(미도시)까지 동작하도록 하게 하여 고휘도, 고투과율이 가능한 것이다.

또한, 종래 기술의 다른 실시예에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는 상대전극이나 화소전극중 어느 하나의 전극, 
예를 들어 도 2에 도시된 바와 같이, 배향막(21)으로 도포된 화소전극(20)과 보호막(19)을 사이에 두고 배치된 게이
트 절연막(13)상의 상대전극(18)을 플레이트 형상으로 하여 고투과율과 광시야각을 추구하면서 동시에 샷(SHOT) 얼
룩등의 문제도 해결하였다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래 기술에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는 다음과 같은 문제점이 있다.

종래 기술에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치에 있어서, 화소전극과 상대전극은 하부기판에만 배치되므로 양 전
극 사이에는 근본적으로 전계 강도(ELECTRIC FIELD INTENSITY)가 강하여 양 전극들이 동일층상이 아닌 절연막을 
사이에 두고 배치될 경우에는 강한 전계 강도에 의해 분극현상이 심화되고, 이것이 잔상에 영향을 미쳐 잔류 직류전류
(DC)등의 현상을 유발하게 된다는 문제점이 있었다.

또한, 데이터 라인에 의한 커플링 전계를 방지하기 위하여 상대전극으로 하여금 화소 외곽을 둘러 싸게끔 하였으므로 
화소 외곽에는 화소 내부와 달리 전계 방향이 일정치 않아 개구영역으로 할용할 수 없는 영역이 늘어 개구율이 떨어진
다는 문제점이 있었다.

    
종래 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 도 3에 도시된 바와 같이, 박막트랜지스터(31)를 스위칭 소자로 사용하는 종
래 기술의 또다른 실시예에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는, 하부기판(21)상에 게이트 라인(23), 공통라인
(27) 및 데이터 라인(29)이 배치된 공간상에 화소전극(33)과 상대전극(25)이 동일층상에 배치되고, 상기 화소전극(
23)의 일부분과 상기 공통라인(27)의 일부분이 중첩하여 스토리지 커패시턴스를 확보하여 데이터 라인(29)에 의한 
커플링 전계를 방지하는 구조이다. 도면부호 24는 게이트 라인(23)과 화소전극(33)을 콘택시키는 비아홀이고, 도면부
호 28은 공통라인(27)과 상대전극(25)을 콘택시키는 콘택홀이다.
    

그러나, 상기와 같은 프린지 필드 스위칭 액정표시장치에 있어서도 시야각에 따른 색띰 현상이 개선이 되지 않아 화질 
품위가 떨어지는 문제점이 있었다.

이에 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는 종래 기술에 따른 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 
본 발명의 목적은 상대전극과 화소전극을 모두 투명전도체를 사용하여 동일층상에 슬릿형상으로 배치하여 잔상특성을 
개선하고, 'ㄱ'자 모양의 불투명메탈과 화소전극이 중첩되어 충분한 스토리지 커패시턴스 영역을 확보하여 고화질을 얻
을 수 있는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치를 제공함에 있다.

    발명의 구성 및 작용
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상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는, 액정층을 사이에 두고 일정한 셀갭을 
이루며, 그 내측에 차광층이 구비된 상부기판과, 그 내측에 박막트랜지스터가 구비된 하부기판; 상기 하부기판상에 종
방향으로 배치되는 데이터 라인; 상기 데이터 라인에 실질적으로 수직하게 상기 하부기판상에 횡방향으로 배치되어 단
위화소를 한정하는 게이트 라인; 상기 게이트 라인과 일정간격으로 이격되어 횡방향으로 배치되는 횡부와, 상기 데이터 
라인에 근접하여 상기 하부기판상에 종방향으로 배치되는 종부를 구비하는 공통라인; 상기 게이트 라인과 데이터 라인
의 교차부에 배치되는 박막트랜지스터; 상기 단위화소내에 상기 공통라인의 횡부와 연결되고 이와 일정부분 중첩하며, 
종방향의 몸체부와 상기 게이트 라인과 일정 각도를 이루며 단위화소를 상하 양분하도록 상하 대칭되는 사선방향으로 
배치된 다수개의 가지부를 구비하며, 상기 하부기판의 최상층에 배치되는 상대전극; 및 상기 단위화소내에 상기 박막트
랜지스터와 연결되고 상기 공통라인의 종부와 일정부분 중첩하는 종방향의 몸체부와 상기 상대전극의 다수개의 가지 
사이에 평행하게 배치되어 단위화소를 상하 양분하도록 상하 대칭되는 사선방향으로 배치된 다수개의 가지부를 구비하
며, 상기 상대전극과 동일층상에 배치되는 화소전극을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
    

이하, 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 4는 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치의 평면도이고, 도 5a, 5b 및 5c는 본 발명에 따른 러빙과 전
계 방향을 도시한 단면도이고, 도 6은 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치의 전극 구조를 도시한 단면도
이고, 도 7 및 8은 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치를 시뮬레이션한 도면이다.

본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는, 도 4에 도시된 바와 같이, 도면에는 도시되지 않았지만 액정분자
로 구성된 액정층을 사이에 두고 상부기판과 하부기판(101)이 배치되어 있는데, 상기 상부기판(미도시) 내측에는 광
누설을 차단하는 차광층(미도시)이 형성되어 있다.

상기 하부기판(101)상에는 종방향으로 배치되는 데이터 라인(109)과 상기 데이터 라인(109)에 실질적으로 수직하게, 
즉 상기 하부기판(101)상에 횡방향으로 배치되는 게이트 라인(103)이 상호 교차하고, 상기 게이트 라인(103)과 데이
터 라인(109)의 교차부 영역에는 스위칭 소자인 박막트랜지스터(111)가 배치되어 있다.

또한, 상기 하부기판(101)상에는 상기 게이트 라인(103)과 일정간격으로 이격되고, 상기 종방향의 데이터 라인(109)
과 교차하는 공통라인(107)이 배치된다. 여기서, 상기 공통라인(107)은 상기 하부기판(101)상에서 횡방향으로 배치
되는 횡부(107b)와, 상기 데이터 라인(109)에 근접하면서 상기 횡부(107b)에서 종방향으로 신장되나 상기 게이트 라
인(103)에 미치지 않는 종부(107a)로 이루어져 전체적으로는 'ㄱ'자 모양을 이루고 있다.

한편, 상기 공통라인(107)은 제조공정상 상기 게이트 라인(103)과 동시 또는 이시에 병행하여 형성될 수 있는데, 상기
와 같이 병행하여 형성되는 경우에는 상기 게이트 라인(103) 형성시 사용하는 불투명금속으로 형성할 수 있고, 또한 
상기 게이트 라인(103)형성시 사용하는 마스크를 그대로 사용할 수 있는 잇점이 있다.

상기와 같이 게이트 라인(103), 공통라인(109) 및 데이터 라인(109)에 의해 한정되는 공간을 단위화소라 칭할 때, 상
기 단위화소에는, 예를 들어, ITO(INDIUM TIN OXIDE)와 같은 투명성 전기전도체를 사용하여 상기 액정층내 액정
(미도시)을 구동시키는 화소전극(113;PIXEL ELECTRODE)과 상대전극(115;COUNTER ELECTRODE)이 배치되어 
있다.

상기 화소전극(113)은 몸체부(113a)와 가지부(113b)로 나누어 볼 수가 있다. 상기 화소전극의 몸체부(113a)는 단
위화소내에서 종방향으로 신장되어 상기 박막트랜지스터(111)와 비아홀(117)을 통해 연결되며, 이를 통해 상기 데이
터 라인(109)에 인가되는 디스플레이 신호를 전달받는다. 또한, 상기 화소전극의 몸체부(113a)는 상기 공통라인의 종
부(107a)와 일정부분 중첩하도록 배치되어 충분한 커패시턴스 용량(STORAGE CAPACITANCE)을 확보한다.

한편, 상기 화소전극의 가지부(113b)는 하기 상대전극(115)의 다수개의 가지(115b) 사이에 평행하게 배치되어 단위
화소를 상하 양분하도록 상하 대칭되는 사선방향으로 배치된 다수개의 가지로 구성되어 있다. 여기서, 상하 대칭되는 
사선방향으로 배치된 다수개의 가지는 적어도 5쌍의 가지를 갖는다.
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상기 상대전극(115)도 역시 몸체부(115a)와 가지부(115b)로 나누어 볼 수가 있다. 상기 상대전극의 몸체부(115a)
는 단위화소의 좌측면 외곽을 따라 종방향으로 배치되어 있다. 또한, 상기 상대전극의 가지부(115b)는 상기 게이트 라
인(103)과 일정각도를 이루며 단위화소를 상하 양분하도록 상하 대칭되는 사선방향으로 배치된 다수개의 가지로 구성
되어 있다. 여기에 있어서도, 상하 대칭되는 사선방향으로 배치된 다수개의 가지는 적어도 5쌍의 가지를 갖는다.

한편, 상기 상대전극의 가지부(115b)중 상기 공통라인의 횡부(107b)와 상하 중첩하는 가지는 콘택홀(119)을 통해 연
결되어 있어서 상기 공통라인(107)으로부터 공통신호를 지속적으로 전달받는다. 따라서, 상기 화소전극(113)과 상대
전극(115)간에 전계가 형성되어 액정(미도시)을 구동시키게 된다.

특히, 상기 화소전극(113)과 상대전극(115)은 상기 하부기판(101)상의 최상층에 배치되어 있어서, 상기 양 전극(11
3)(115) 사이의 절연막 존재로 인한 분극현상 발생을 최소화 한다.

상기 상부기판(미도시)과 하부기판(101)은, 도 4에는 도시되지 않았지만, 그 내측면에 배향막 또는 실질적으로 배향
막 역할을 하는 소정의 막을 구비한다. 여기서, 상기 배향막 또는 실질적으로 배향막 역할을 하는 소정의 막의 러빙방향
은, 상기 액정층의 액정이 양의 유전율 이방성인 경우에는 횡방향, 상기 액정층의 액정이 음의 유전율 이방성인 경우에
는 종방향이다.

이에, 상기 양 전극(113)(115) 사이의 전계 방향, 러빙방향, 액정의 배열간의 작용을 도 5a, 5b 및 5c을 참조하여 설
명하면 다음과 같다.

액정은 양의 유전율 이방성을 갖는다고 가정하면 도 4의 A영역은, 도 5a에 도시된 바와 같이, 우측상향의 상대전극 가
지(115b)와 화소전극 가지(113b) 사이에 좌상향 전계(202)가 형성되고, 양의 유전율 이방성 액정이므로 러빙방향(
201)은 횡방향이 된다. 따라서, 상기 좌상향 전계(203)와 러빙방향(201)간의 각도(α)는 45도 이상 90도 미만, 바람
직하게는 75도 이상 85도 미만으로 하는 것이 최적의 투과율을 얻는다.

또한, 도 4의 C영역은, 도 5c에 도시된 바와 같이, 우측하향의 상대전극 가지(115b)와 화소전극 가지(113b) 사이에 
우상향 전계(202)가 형성되고, 양의 유전율 이방성 액정이므로 러빙방향(201)은 횡방향이 된다. 따라서, 상기 우상향 
전계(203)와 러빙방향(201)간의 각도(β)는 45도 이상 90도 미만, 바람직하게는 75도 이상 85도 미만으로 하는 것
이 최적의 투과율을 얻는다.

그러나, 도 4의 B영역은, 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 데이터 라인(109)과 화소전극의 몸체부(113a)는 동일하게 
종방향이므로 이 사이에서 형성되는 전계방향(201)은 러빙방향(203)과 일치한다. 따라서, 상기 전계방향(201)과 러
빙방향(203)간의 각도는 0도이므로 광이 누설하지 않으며, 이로 인하여 도 4의 B영역에 상당하는 상부기판(미도시) 
내측면에는 차광층(미도시)을 배제할 수 있어 개구율 향상에 기여를 한다.

또한, 단위화소는 상하 대칭되는 전극들의 가지(113b)(115b)에 의해 화소분할이 되어 있어서, 액정 구동시 단위화소
내에서 상하 대칭으로 구동하게 되므로 색띰현상이 보상된다.

본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치에 있어서, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 화소전극 가지(113b)의 
폭(w1)과 상대전극의 가지(115b)의 폭(w2)은 10㎛이하, 바람직하게는 5㎛이하로 한다. 또한, 상기 가지들의 간격(
l)은 7㎛이하로 하는 것이 바람직하다.

상기와 같이 전극 가지들(113b)(115b) 간격(l)이 7㎛이하로 매우 좁을 경우에는 액정층(123)내의 액정들의 탄성력
(ELASTIC FORCE)에 의해 상기 전극 가지들(113b)(115b) 상단 부위에서 액정들이 트위스트되어 투과율이 발생하
게 된다.

구체적으로, 상기 전극 가지들(113b)(115b)의 폭(w1)(w2)을 4㎛, 상기 전극 간격(l)을 6㎛로 하였을때, 도 7은 상
기 액정의 유전율 이방성(Δε)값이 +8(즉, 양의 액정)이고, 상기 상부기판과 하부기판의 간격인 액정 셀갭(d)과 상
기 액정의 굴절율 이방성(Δn)값과의 곱인 dΔn이 0.36인 조건으로 시뮬레이션한 결과를 도시한 도면이다.
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한편, 도 8은 상기 전극 가지들(113b)(115b)의 폭(w1)(w2)을 4㎛, 상기 전극 간격(l)을 6㎛로 하였을때, 상기 액정
의 유전율 이방성(Δε)값이 -4(즉, 음의 액정)이고, 상기 상부기판과 하부기판의 간격인 액정 셀갭(d)과 상기 액정
의 굴절율 이방성(Δn)값과의 곱인 dΔn이 0.32인 조건으로 시뮬레이션한 결과를 도시한 도면이다. 여기서, 도면부호 
111은 하부기판을, 도면부호 121은 절연막을, 도면부호 113b는 화소전극을, 도면부호 115b는 상대전극을, 도면부호 
123은 액정층을, 도면부호 123a는 개개의 액정을 표시한다.
    

상기 도 7과 도 8을 비교하였을 때, 음의 액정을 사용한 경우(도 8)가 양의 액정을 사용한 경우(도 7)에 비해 전극들(
113b)(115b) 상단부분에서 투과율이 다소나마 크다는 것을 알 수 있다.

그러나, 양의 액정을 사용하거나, 또는 음의 액정을 사용하거나 양자 모두 상당한 투과율이 발생한다는 것을 알 수가 있
다. 만일, 상기 전극폭(w1)(w2) 및 전극간격(l)을 상대적으로 감소시키면 상기 전극 가지들(113b)(115b) 상단부의 
투과율이 더 향상된다.

본 발명의 원리와 정신에 위배되지 않는 범위에서 여러 실시예는 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 
자에게 자명할 뿐만 아니라 용이하게 실시할 수 있다. 따라서, 본원에 첨부된 특허청구범위는 이미 상술된 것에 한정되
지 않으며, 하기 특허청구범위는 당해 발명에 내재되어 있는 특허성 있는 신규한 모든 사항을 포함하며, 아울러 당해 발
명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해서 균등하게 처리되는 모든 특징을 포함한다.

    발명의 효과

이상에서 살펴 본 바와 같이, 본 발명에 따른 프린지 필드 스위칭 액정표시장치는 다음과 같은 효과가 있다.

본 발명에 있어서는 상대전극과 화소전극을 하부기판의 최상단에 투명전도체를 사용하여 슬릿구조로 동일층상에 배치
하므로, 양 전극간에 절연막등에 의한 분극현상의 발생을 최소로 하여 잔상특성이 개선된 것이다.

    
또한, 본 발명에 있어서는 게이트 라인과 동시에 배치되는 공통라인의 'ㄱ'자 모양으로 데이터 라인을 기준으로 양방향
중 어느 한 방향으로 쉴드 라인을 불투명 전극으로 설치하여 데이터 라인에 의한 커플링 전계를 방지함과 동시에 'ㄱ'모
양의 불투명 메탈은 상대전극과 연결이 되어 있으면서 화소전극과 절연막을 사이에 두고 중첩되어 있으므로 충분한 스
토리지 커패시턴스 영역을 확보할 수 있고, 데이터 라인의 인접 영역에서 투과율이 발생하지 않으므로 이부분에 상당하
는 차광층 제거 및 개구면적을 확대할 수 있는 장점이 있으며, 대칭형의 화소분할로 인하여 색띰까지 보상할 수 있어, 
고화질의 특성을 얻을 수 있다.
    

부가적으로, 본 발명에 있어서는 러빙에 의한 줄얼룩을 제거할 수 있고, 상대전극과 화소전극이 동일층상에 배치되므로 
동일한 1개의 마스크로 패터닝할 수 있어서 공정단계를 개선할 수도 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

액정층을 사이에 두고 일정한 셀갭을 이루며, 그 내측에 차광층이 구비된 상부기판과, 그 내측에 박막트랜지스터가 구
비된 하부기판;

상기 하부기판상에 종방향으로 배치되는 데이터 라인;

상기 데이터 라인에 실질적으로 수직하게 상기 하부기판상에 횡방향으로 배치되어 단위화소를 한정하는 게이트 라인;
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상기 게이트 라인과 일정간격으로 이격되어 횡방향으로 배치되는 횡부와, 상기 데이터 라인에 근접하여 상기 하부기판
상에 종방향으로 배치되는 종부를 구비하는 공통라인;

상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교차부에 배치되는 박막트랜지스터;

상기 단위화소내에 상기 공통라인의 횡부와 연결되고 이와 일정부분 중첩하며, 종방향의 몸체부와 상기 게이트 라인과 
일정 각도를 이루며 단위화소를 상하 양분하도록 상하 대칭되는 사선방향으로 배치된 다수개의 가지를 갖는 가지부를 
구비하며, 상기 하부기판의 최상층에 배치되는 상대전극; 및

상기 단위화소내에 상기 박막트랜지스터와 연결되고, 상기 공통라인의 종부와 일정부분 중첩하는 종방향의 몸체부와 상
기 상대전극의 다수개의 가지 사이에 평행하게 배치되어 단위화소를 상하 양분하도록 상하 대칭되는 사선방향으로 배
치된 다수개의 가지를 갖는 가지부를 구비하며, 상기 상대전극과 동일층상에 배치되는 화소전극을 포함하여 구성되는 
것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 상부기판과 하부기판은 배향막 또는 실질적으로 배향막 역할을 하는 소정의 막을 구비하며, 상기 배향막 또는 실
질적으로 배향막 역할을 하는 소정의 막의 러빙방향은, 상기 액정층의 액정이 양의 유전율 이방성인 경우에는 횡방향인 
것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 상부기판 또는 하부기판은 배향막 또는 실질적으로 배향막 역할을 하는 소정의 막을 구비하며, 상기 배향막 또는 
실질적으로 배향막 역할을 하는 소정의 막의 러빙방향은, 상기 액정층의 액정이 음의 유전율 이방성인 경우에는 종방향
인 것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.

청구항 4.

제 2항 또는 제 3항에 있어서,

상기 액정의 굴절율 이방성의 값과 상기 액정층의 셀갭의 값의 곱은 0.25 내지 0.45 인 것을 특징으로 하는 프린지 필
드 스위칭 액정표시장치.

청구항 5.

제 1항에 있어서,

상기 공통라인의 종부와 상기 화소전극의 종방향의 몸체부가 중첩하는 영역에 상당하는 상부기판의 영역은 차광층이 
없는 것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.

청구항 6.

제 1항에 있어서,

상기 상대전극은 적어도 5쌍의 가지가 구비되어 있은 것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.
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청구항 7.

제 1항에 있어서,

상기 화소전극은 적어도 5쌍의 가지가 구비되어 있은 것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.

청구항 8.

제 1항에 있어서,

상기 상대전극의 가지부중 어느 하나의 가지의 폭은 10㎛이하이며, 상기 화소전극의 가지부의 가지중 최인접 가지와 그 
간격이 7㎛이하인 것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.

청구항 9.

제 1항에 있어서,

상기 화소전극의 가지부중 어느 하나의 가지의 폭은 10㎛이하이며, 상기 상대전극의 가지부의 가지중 최인접 가지와 그 
간격이 7㎛이하인 것을 특징으로 하는 프린지 필드 스위칭 액정표시장치.

도면
도면 1

 - 8 -



공개특허 특2002-0089979

 
도면 2

도면 3

 - 9 -



공개특허 특2002-0089979

 
도면 4

도면 5a

 - 10 -



공개특허 특2002-0089979

 
도면 5b

도면 5c

도면 6

도면 7

 - 11 -



공개특허 특2002-0089979

 
도면 8

 - 12 -



专利名称(译) 边缘场切换液晶显示器

公开(公告)号 KR1020020089979A 公开(公告)日 2002-11-30

申请号 KR1020010029089 申请日 2001-05-25

[标]申请(专利权)人(译) HYDIS TECH
HYDIS技术有限公司

申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

当前申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

[标]发明人 JEONG YOUNHAK
정연학
LEE SEUNGHEE
이승희
KIM HYANGYUL
김향율

发明人 정연학
이승희
김향율

IPC分类号 G02F1/1343
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及边缘场切换液晶显示器。并且上板和下板，数据线纵向排列
在下板，栅极线，公共线上，并且为了将单元像素上下分开，同时包括
栅极线和恒定角度，它被布置为对称的顶部和底部倾斜方向包括多个
叉。并且为了平行于对置电极的多个分支间隔和布置在下板的顶层中的
对电极，单元像素上下对分，多个叉子排列成对称的顶部和底部倾斜方
向被包含在内。并且它由布置在对电极和相同层上的像素电极组成。并
且像素电极和对电极设置在同一层上的狭缝中，并且有利于余像特性。
并且通过重叠区域在公共电极和像素电极之间确保了足够的存储电容，
并且可以实现高清晰度。栅极线垂直地布置在数据线中并限制单位像
素。公共线与栅极线以恒定间隔定位，并且朝向横向放置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c773c188-5d79-4b0c-bb5c-7b6a409c3803
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027706535/publication/KR20020089979A?q=KR20020089979A

